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Integration optoelektronischer Komponenten
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a. Elektronik Design und Entwurf

Schaltungsidee
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Design

Simulation




b. Fertigung, Bewertung

ASIC
| Photodioden
Rastersonden-Aufnahmen
Agilent AFM 5400 _
Topographie
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Grundlagenforschung NANO-FET Simulation und
Modellierung

Zentrales Bauelement in IC's: MOSFET
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Neue CMOS-Strukturen

FINFET
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